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 Системы двумерных электронов, формирующиеся на гетерограницах ZnO/MgZnO или AlAs/AlGaAs, характеризуется чрезвычайно большими массами носителей заряда. Так в ZnO/MgZnO гетеропереходах эффективная масса составляет 0.3 массы свободного электрона, что в несколько раз больше массы электрона в стандартных GaAs/AlGaAs гетероструктурах. В AlAs эффективная масса анизотропна и также в несколько раз превышает массу электрона в GaAs. Большая масса носителей заряда приводит к доминированию энергии электрон-электронного взаимодействия над кинетической, а значит, к значительному возрастанию роли многочастичных эффектов и существенному изменению спиновых свойств такой системы. Современные технологии роста позволяют получать чрезвычайно чистые двумерные электронные системы на базе как ZnO/MgZnO, так и GaAs/AlGaAs. В таких системах наблюдается не только целочисленный, но и дробный квантовые эффекты Холла.  
 В рамках данной работы было изучено явление электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) вблизи четных и нечетных факторов заполнения в ряде MgZnO/ZnO гетеропереходов и AlAs/AlGaAs квантовых ям при низких температурах и в сильных магнитных полях. Обнаружено, что ЭПР наблюдается не только около нечетных, но и вблизи четных факторов заполнения системы. Более того, амплитуда резонансного пика значительно возрастает в окрестности как нечетных, так и четных факторов заполнения. Из полученных результатов можно сделать вывод, что система как минимум частично поляризована по спину вблизи четных факторов заполнения. Удивительно, что знак сигнала ЭПР соответствует охлаждению системы вблизи четных факторов заполнения в MgZnO/ZnO гетеропереходе с достаточно большой концентрацией электронов (около 6.5x1011 см-2). Оказалось, что в указанной двумерной системе величина фактора Ланде осциллирует с фактором заполнения: максимумам g соответствуют четные факторы, а минимумам – нечетные. Полученные экспериментальные результаты не имеют теоретического обоснования.







